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Bölüm 4. : Uygulama 

Malzeme Listesi: 

Silisyum diyot 

Zener diyot (10 V’luk) 

8 kΩ direnç, 10 kΩ direnç, 15 kΩ direnç, 20 kΩ direnç, 500 kΩ direnç, 1 MΩ direnç 

100 kΩ potansiyometre, 1 MΩ potansiyometre 

2N4401 BJT Transistör 

BC337 BJT Transistör 

BF245 FET Transistör 

Milimetrik kağıt 

 

 

 



Bölüm 4.4. : Deney 4 

Potansiyometre kullanarak VCE’yi 10 V değerine sabitlemek için gerekli R1 ve R2 

değerlerini bulunuz. Deneyde ilk olarak 2N4401 transistör kullanınız, sonra aynı 

deneyi BC337 transistör ile tekrarlayınız. Verilen devrenin Thevenin eşdeğerini 

kullanarak β değerini hesaplayınız. Her iki transistör için de IC and VCE değerlerini 

ölçünüz. Bu değerler arasında büyük fark var mı açıklayınız. 

 
Şekil 4.4. İlgili Şekil 

 

 


